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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，公开了一种电致发光器件及其制备方法，显
示装置。该电致发光器件包括相对设置的第一电极和第二电极，以及位
于第一电极和第二电极之间的发光层，其中发光层包括：第一导电类型
的纳米线，位于第一电极并分布在一个阵列中;第二导电类型的覆盖层，
其覆盖纳米线并电连接到第二电极。在本发明的技术方案中，由于纳米
线的直径仅为几十纳米，远小于发射光的波长，因此光可以穿过它并直
接外出，基本上没有问题。折射。因此，可以取出从发光二极管发出的
大部分光，从而大大提高了电致发光器件的发光效率，从而提高了亮
度。
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